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GIOWICA ULTRADZWIEKOWA

Przedmiotem wynalazku jest ultradéwiekowa giowica szerokokgtna przeznaozona do wspéipra-
oy z aparatami wykorzystujgqoymi efekt Dopplera do wykrywania tetna w diagnostyoe poioiniocze].
Znana jest z opiséw patentowych USA nr nr 3 847 016 1 3 927 662 giowica ultradiwigkowa
zaopatrzona w zegpoty przetwornikéw nadawczych 1 przetwornikéw odbiorozych umieszozonyoh w

elastyozne] obudowie w ksztalole litery "%,

Konstrukcja obudowy umozliwia dopasowanie powierzchni giowicy do powierzohni ciata leoz
elastyczne ramiona nie gzapewniaja stalego polozenia przetwornikéw wzgledem siebdie.

Zgodnie £ wynalazklem giowica ultradiwiekowa posiada sztywng obudow¢ wykonang z materia-
tu elektroizolacyjnego uksztaltowang w poataci kubka zamknietego pokrywg. W podstawie obudo-
wy znajdujg sie otwory stanowigce gniazda do osadzania przetwornikéw, Powlerzohnia zewnetrz-
na podstawy obudowy ma ksztalt czaszy kulistej wklestej 0 promieniu krzywiazny nie mnie jszym
od 120 mm, Na powlerzchniaoh wewngtrznyoch obudowy 1 pokrywy jest naloiona warstwa elektro-
przewodzgoa,

W gnietdzie przetwornika nadawczego znajduje si¢ wystep o ktéry jest oparty korpus prze-
twornika w takim potozeniu, 2e plaszczyzna ozolowa korpusu znajduje si¢ ponad zewnegtrzng po-
wierzchnig podstawy obudowy w ptaszczyinie wyznaczone] promieniem kuli., W ptaszczyinie te]
znajdujq si¢ powlerzchnie robocze korpuséw przetwornikéw odblorczych osadzonyoh w pozosta-
tyoh gniazdaoh. ’

Wysunigte ponad powlerzohnig obudowy korpugy przetwornikéw zapewniajq dodbry kontakt 2 po=-
wierzohnig ciala o0 pozwala na uzyskanie stabilnych w czasie sygnatéw elektrycznyoch, Sztywna
obudowa 2 centryoznle umieszozonym przetworniklem nadawozym w sferyoznej podstawle zapewnia
stale rozmieszozenle wzgle¢dem sieble przetwdrnikéw op pozwala na zwigkszenie wartofol uzyski-
wanyoh sygnaléw., Zastosowany material elektroizolacy)ny umozliwia znaczne uproszozenie teoch-
nologii produkecji gitowio i zmniejszenie kosztéw wytwarzania.
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Przedmiot wynalazku Jjest uwidoozniony w przykiadzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia glowiog ultradiwigkowg w widoku a fig, 2 t¢ samg giowio@ w przekroju
wzdiuz linii A-A na fig, 1. Glowioa ultradiwigkowa posiada obudow¢ 1 uksztaitowang w po-
staol kubka zamknigtego pokrywa 2. Obudowa 4 £ pokrywg 2 wykonana jest przegz prasowanis g
polistyrenu stanowigcego material elektroizolacyjny. Wewngtrzne powierzohnie obudowy 1 1
pokrywy 2 sg pokryte farbg przewodzgcq stanowigog warstwg elektroprzewodzgog 5.

Powierzochnia zewngtrzna podstawy obudowy 1 ma ksztait ozasgy sferyozne), ktérej pro-
mieh krzywizny wynosi R = 150 mm. W podstawle obudowy 1 Jest umieszozony centrycznie prze-
twornik nadawozy 3 a przetworniki odbioroze 4 rozmieszczone sg w jednakowyoch odlegitosoiach
wzgledem sieble 1 wzgledem przetwornika nadawozego 3. Powlerzchnie robocze osadzonyoh w
gniazdach korpuséw przetwornika nadawozego 3 1 przetwornikéw odbiorczych 4 znajdujgq sie

nad powlerzohnig zewn¢trzng podstawy obudowy 1.

Zastrzaez2enia patentowe

1. Glowioca ultradiéwickowa, zawlerajgca przetwornik nadawczy i przetworniki odbiorcge
umieszozone w ozgSol roboczeJ obudowy, znamienna tym, 2e posiada sztywng obu-
dowe (1) wykonang g materiatu elektroizolacyJnego uksztaltowang w postaci kubka zamknigtego
pokrywa (2) zad w podstawle odbudowy (1) znajdujgq si¢ otwory stanowigoe gniazda do osadzania
przetwornikéw nadawczego (3) 1 odbiorczych (4), przy czym powlerzchnia zewnetrzna podstawy ‘
obudowy (1) ma ksztalt kulisty wklesly o promieniu (R) krzywizny nie mniejszym od 120 mm
natomiast na powlerzohniach wewngirznych obudowy (1) i pokrywy (2) Jest natoiona warstwa

elektroprzewodzgoa (5).
2. Glowica wediug zastrz. 1, znamienna tym, 2%e wgnietdzie przetwornika

nadawczego (3) znajduje si¢ wystep, 0 ktéry jest oparty korpus przetwornika nadawozego (3
w takim poloieniu, 2e ptaszczyzna ozoiowa korpusu znajduje si¢ ponad zewnegtrzng powierzch-
nig podstawy odbudowy (1) w plaszczyinie wyznaczonsj promieniem kuli, w ktérej to piaszozys-
nie gnajdujq sig¢ powierzchnie robocze korpuséw przetwornikéw odbiorozyoch (4) osadzonyoch w

pozostatyoh gniazdach,
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